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摘要(译)

一种有机发光显示装置，包括：包括像素区域和外围区域的基板，第一
布线，第二布线，第三布线以及静电保护结构，该静电保护结构包括耦
合到第一布线，第二布线和第三布线的静电保护二极管。静电保护二极
管各自包括有源图案，栅电极图案和连接图案。有源图案位于衬底的外
围区域处，并具有第一区域，与第一区域间隔开的第二区域以及第一区
域和第二区域之间的第三区域。栅极电极图案位于有源图案上的第三区
域。连接图案连接到栅电极图案和有源图案并且在栅电极图案上，并且
与有源图案的第一区域的一部分和第三区域的一部分重叠。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e5def00a-1d6a-414e-b16e-61ff5210e732
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/061560789/publication/US2018076192A1?q=US2018076192A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180076192%22.PGNR.&OS=DN/20180076192&RS=DN/20180076192

